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范广涵教授，毕业于哈尔滨军事工程学院，1970年起在中科院长春物理所开始从事光电子材料和器件的研究。是我国最早从事氮化镓系发光材料研究和MOCVD技术研究的专家。80年代在中科院用自己设计组装的MOCVD系统生长和研究了多种高难度的宽禁带超晶格材料，获得“中科院自然科学一等奖”、“中科院科技进步二等奖”和“江西省科技进步一等奖”。他先后两次在英国曼彻斯特理工大学和东北威尔士学院作为访问学者、副研究员、研究员（Research Fellow）工作六年多，从事II-IV和III-V族化合物光电子材料的MOCVD生长机理和光电性能研究。96年他又在南昌大学以自己设计组装的MOCVD系统承担了“国家863项目”、“江西省重大攻关项目”等蓝色发光器件项目，已取得突破性进展。98年开始在华南师范大学任MOCVD实验室主任，省教育厅电致光电器件重点实验室常务副主任和光电子材料与技术研究所所长；曾任产、学、研相结合的广州亮达光电器件有限公司总经理。99年承担了广州市科委的“重大攻关项目”和“国家2000年科技攻关计划项目”；建立起具有国际水平的MOCVD 实验室和光电材料器件测试研究实验室，并用短短三个多月研制出GaAlInP量子阱红、橙、黄色超高亮度LED。范教授负责的MOCVD项目被列为广东光谷的“主攻方向”之一和“近期可产业化的本地科研成果”的首选项目。他还承担了三维光子晶体的973预研课题。 2002年 3、4月份他在英国剑桥大学材料科学系产业化MOCVD设备上用自有技术研制出国际先进的蓝光LED外延片，为半导体照明LED产业化做好了技术准备。04年底起担任广州市LED工业研究开发基地项目（首期投资1.2亿）负责人，带领全所建设起高水平的氮化物MOCVD实验室、LED芯片加工线、光电材料器件性能测试研究实验室及LED应用研究开发实验室。07年MOCVD系统完成调试后，很快研制出发光功率达7.2毫瓦的LED芯片。他正在为半导体照明事业努力攻关。
范广涵教授在国内外核心刊物上发表学术论文90余篇，担任硕士和博士生导师，培养了一批光电子材料与器件专业的博士后、博士、硕士；是国家级有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴享有者和国家科协授予的全国优秀科技工作者。
Email:gfan@scnu.edu.cn




































